Gunnov jav :)

Vznik mikrovinnych kmitov pripojenim jednosmerného napatia na monokrystal (GaAs)
za predpokladu velkej pohyblivosti a malej intenzity elektrického pola alebo naopak.

Ak dosiahne intenzita elektrického pola kriticki hodnotu a udeli elektronom dostatocnu rychlost, vytvori sa na
zapornej elektréde oblast so stavom malej pohyblivosti (doména velkej intenzity elektrického pola), cyklicky
(GHz) putujucej ku kladnej elektréde rychlostou elektronov.

Vybrané fyzikdine javy v elektrotechnike (hlavne v polovodi¢och a polovodi¢ovych prvkoch)

Zdroje

Prevzaté a upravené z:
http://web.tuke.sk/fei-kte/slovak/subjects/ZIM/Kapitola%2010%20-%20Fyzikalne%20javy%20v%20polovodicoch%20a%20polo
vodicove%20prvky.pdf,

* https://elektrotechnik.webnode.sk/javy/.
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